
공개특허 10-2004-0016222

- 1 -

(19)대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl.7

G02F 1/1345

(11) 공개번호

(43) 공개일자

10-2004-0016222

2004년02월21일

(21) 출원번호 10-2002-0048490

(22) 출원일자 2002년08월16일

(71) 출원인 엘지.필립스 엘시디 주식회사

서울 영등포구 여의도동 20번지

(72) 발명자 홍순광

대구광역시북구읍내동1369-7202호

(74) 대리인 김용인

심창섭

심사청구 : 있음

(54) 액정표시패널

요약

본 발명은 액정표시패널에서 사용되는 전기적 배선을 다수의 수직 층으로 형성하여 낭비되는 부가면적을 최소화할 

수 있는 액정표시패널에 관한 것으로, 화상을 표시하는 화상표시영역과 상기 화상표시영역에 각 신호를 인가하기 위

한 다수 개의 배선들이 배열되는 배선영역을 포함하는 액정표시패널에 있어서, 상기 화상표시영역은 각 화소영역을 

정의하기 위해 서로 수직한 방향으로 형성된 다수의 게이트 라인 및 데이터 라인과, 상기 각 화소영역에 형성된 화소

전극을 포함하고, 상기 배선영역은 절연막 개재 하에 수직 구조로 형성된 적어도 2개의 배선층을 포함하는 것을 특징

으로 한다.

대표도

도 7

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 액정 패널의 사시도.

도 2는 종래 박막트랜지스터의 단면도.

도 3은 종래의 다결정 실리콘 박막트랜지스터용 액정표시패널의 구성도.

도 4는 도 1의 데이터 구동부의 상세도.

도 5는 도 2의 신호 라인의 배치도.

도 6a 내지 도 6f는 본 발명에 따른 다결정 실리콘 박막트랜지스터용 액정표시패널의 제조공정도.
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도 7 내지 도 11은 본 발명의 제 1 내지 제 4 실시예에 따른 액정표시패널의 배선구조도.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호 설명 *

201 : 기판 300a, 300b : 금속 패턴

400, 402, 404 : 절연막 500 : 접지용 배선

600 : 접지용 금속층

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시패널에 관한 것으로, 특히 다결정 실리콘 박막트랜지스터용 액정표시패널에 관한 것이다.

정보화 사회가 발전함에 따라 표시장치에 대한 요구도 다양한 형태로 점증하고 있으며, 이에 부응하여 근래에는 LCD

(Lipuid Crystal Display), PDP(Plasma Display Panel), ELD(Electro Luminescent Display), VFD(Vacuum Fluor

escent Display)등 여러 가지 평판 표시 소자가 연구되어 왔고 일부는 이미 여러 장비에서 표시소자로 활용되고 있다

.

그 중에, 현재 화질이 우수하고 경량, 박형, 저소비 전력의 특장점으로 인하여 이동형 화상 표시장치의 용도로 브라운

관(Cathode Ray Tube)을 대체하면서 LCD(이하, 액정표시소자라 칭함)가 가장 많이 사용되고 있으며, 노트북 컴퓨

터의 모니터와 같은 이동형의 용도 이외에도 텔레비전 모니터 등으로 다양하게 개발되고 있다.

이러한 액정표시소자는 서로 마주 보도록 결합되어 있는 두 기판과 그 사이에 주입되어 온도의 변화나 농도의 변화에

따라 상 전이를 발생하는 액정 물질로 이루어져 있다.

상기 액정은 액체의 유동성과 고체의 장거리 질서(Long Range Order) 성질을 가지는 액체와 고체의 중간 성질을 갖

는 물질이다. 즉, 고체인 결정이 녹아서 액체가 되기 전에 고체결정이나 액체가 아닌 중간 상태로 되는 것을 말한다. 

이러한 액정에 빛을 쪼이거나 전계 또는 자계를 부가시키면 광학적인 이방성 결정에 특유한 복굴절성을 나타내고, 어

떠한 온도 범위내에서는 액체와 결정의 쌍방의 성질을 나 타낸다.

이와 같은 액정표시소자는 영상을 표시하는 액정표시패널과 영상신호를 발생하는 구동회로로 구성되어 있는데, 상기

액정표시패널의 구조는 도 1에 나타낸 것과 같다.

먼저 제 1 기판(21)에는 복수개의 게이트 라인(Gate Line)(14)과 복수개의 데이터 라인(Data Line)(16)이 매트릭스 

형태로 형성되어 있고, 그 교차점에는 화소전극(26)과 박막트랜지스터(13)(Thin Film Transistor)가 형성되어 있다. 

그리고, 상기 제 1 기판(21)과 대향하는 제 2 기판(22)에는 공통전극(24)과 컬러필터(23)가 형성되어 있고, 상기 제 1

기판과 상기 제 2 기판 사이에 액정(25)이 주입된 구조로 되어 있다.

상기 액정을 사이에 두고 공통전극과 마주보고 있는 화소전극이 액정표시소자의 화소(畵素)로서의 역할을 하게된다.

상기 박막트랜지스터는 도 2에 나타낸 것과 같이 알루미늄, 크롬, 몰리브덴 등의 금속으로 된 게이트전극(30)과 알루

미늄, 크롬, 몰리브덴 등의 금속으로 된 소스전극(32)과 드레인전극(33), 및 반도체층(34)과 불순물반도체층(36)으로

구성되어 있다. 그리고, 상기 게이트전극(30)은 도 1에 나타낸 게이트 라인(14)에 연결되어 있고, 상기 소스전극은 상

기 도 1에 나타낸 신호선(16)에 연결되어 있으며, 상기 드레인전극(33)은 화소전극(26)에 연결되어 있다. 이러한 구

조를 가진 상기 박막트랜지스터는 게이트 라인(14)을 통해 주사전압이 게이트전극(30)에 인가되면, 상기 데이터 라인

(16)에 흐르는 데이터 전압이 소스전극(32)에서 드레인전극(33)으 로 반도체층(34)을 통해 인가되도록 동작한다.

상기 소스전극에 데이터 전압이 인가되면, 소스전극과 연결된 화소전극에 데이터 전압이 인가됨으로써 상기 화소의 

화소전극(26)과 공통전극(24)사이에 전압차가 발생한다. 그러면, 이러한 전압차로 인해 상기 화소전극과 공통전극 사

이에 존재하고있는 액정(25)의 분자배열이 변화되는데, 이 액정의 분자배열이 변화됨으로 인하여 화소의 광투과량이 
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변하게 되어 데이터 전압이 인가된 화소와 인가되지 않은 화소의 시각적인 차이가 발생한다. 이러한 시각적인 차이가

있는 화소들이 모임으로써 상기 액정표시소자는 표시장치의 역할을 하게 된다.

이러한 액정표시소자는 고밀도, 대면적화되고, 디스플레이 부분과 구동회로 부분을 동일 기판 위에 제작하기 위한 노

력이 시도되고 있다. 이를 위해서는 스위칭 소자인 상기 박막트랜지스터의 이동도(Mobility) 증가가 절실히 요구되고 

있지만, 현재 상기 반도체층(34)을 비정질 수소화 실리콘(a-Si:H)으로 사용하고 있는 박막트랜지스터로는 이점을 만

족하기가 어렵다.

최근에 이런 문제점을 효과적으로 해결할 수 있는 방법으로 다결정 실리콘 박막트랜지스터(Polycrystalline silicon 

TFT ; Poly-Si TFT)가 많은 주목을 받고 있다. 즉, 액정표시패널 상에 다결정 실리콘 박막트랜지스터가 집적되는 방

식이 주로 사용되고 있다. 이는 비정질 수소화 실리콘 박막트랜지스터에 비해 구동회로를 액정표시패널위에 집적시킬

수 있다는 장점을 가지고, 화소부의 활성층(도 2의 반도체층)으로 다결정 실리콘을 사용함으로써 비정질 수소화 실리

콘 박막트랜지스터(a-Si:H TFT)의 단점인 화상 퍼짐이 없고, 구동회로(드라이버 IC)를 액정표시패널에 추가로 연결

해주는 COG(Chip On Glass) 또는, TAB(Tape Automated Bonding) 등의 공정이 필요 없으므로 원가를 절감할 수 

있기 때문이다.

이하, 종래 다결정 실리콘 박막트랜지스터가 적용된 액정표시패널을 설명하면 다음과 같다.

도 3에 도시된 바와 같이, 종래 다결정 실리콘 박막트랜지스터용 액정표시패널은, 액정표시패널(1)상에 좌우 방향으

로 집적되며 데이터 라인(5)의 데이터를 구동시켜 주는 데이터 구동회로부(2)와, 액정표시패널(1)상에 상하 방향으로

집적되며 게이트 라인(6)을 구동시켜주는 게이트 구동회로부(3)와, 각 구동회로부(2)(3)에 전원을 공급하는 전원단(4

)으로 구성된다. 상기 데이터 구동회로부(2)와 게이트 구동회로부(3)는 서로 분리되어 형성되어 있으며 상기 데이터 

라인(5)과 게이트 라인(6)에 개별적으로 신호를 인가하도록 동작이 이루어진다.

여기서, 데이터 구동회로부(2)를 좀더 자세히 살펴보면, 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 각 데이터 라인(45)을 m 블록

으로 나누어 구동하기 위해 각 블록에 하나의 쉬프트 레지스터(43)와 버퍼(44)가 위치되어 있고, 디지털/아날로그 변

환기(도시되지 않음)에서 출력된 영상신호를 각 데이터 라인(45)에 전달하기 위한 복수개의 신호 라인(S1-Sn)과, 상

기 쉬프트 레지스터(43) 및 버퍼(44)에서 출력된 구동신호에 의해 각 블록별로 순차적으로 상기 신호 라인(S1-Sn)의

영상신호를 데이터 라인(45)에 인가하는 복수개의 스위칭소자(46)들로 구성된다. 이때, 상기 각 데이터 라인(45)을 m

블록으로 나누어 구동할 수 있는 이유는 화소부의 활성층을 전자 이동도가 뛰어난 다결정 실리콘을 사용하기 때문이

다.

이와 같이, 상기 다결정 실리콘 박막트랜지스터 액정표시패널의 구동회로는 기존의 비정질 실리콘 회로와 달리 외부 

회로와 패널 간의 접촉선 수를 줄이기 위해 게이트 라인이 선택되어 있는 동안 복수개의 데이터 라인들을 m 블록으로

나누어 순차적으로 데이터 라인에 디스플레이 전압을 공급한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 종래의 다결정 실리콘 박막트랜지스터용 액정표시패널의 구동회로는 다음과 같은 문제점이 있다.

상기 액정표시패널이 예를 들어 반사형 액정표시패널이라면, 게이트 금속, 소스/드레인 금속, 반사용 금속 및 화소전

극의 다층의 금속층과 절연층이 이용되어 액정표시패널이 형성된다.

이때, 도 4의 복수개의 신호 라인(S1-Sn)은 상기 게이트 금속을 포함한 다층의 금속 중 어느 하나의 금속층을 이용하

여 이차원적으로 형성된다. 즉, 도 5의 (a), (b)에 도시된 바와 같이, 상기 복수 개의 신호 라인(S1-Sn)이 동일 평면상

에서 동일한 금속층으로 형성되면, 상기 신호 라인(S1-Sn) 수가 증가할수록 신호 라인 수에 비례하여 화상표시영역 

이외의 부가면적이 증가하는 단점이 있다.

따라서, 본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 액정표시패널에서 사용되는 전기적 배선을 다수의 

수직 층으로 형성하여 낭비되는 부가면적을 최소화할 수 있는 다결정 실리콘 박막트랜지스터용 액정표시패널을 제공

하는 것을 그 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적 달성을 위한 본 발명은 화상을 표시하는 화상표시영역과 상기 화상표시영역에 각 신호를 인가하기 위한 다

수 개의 배선들이 배열되는 배선영역을 포함하는 액정표시패널에 있어서, 상기 화상표시영역은 각 화소영역을 정의
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하기 위해 서로 수직한 방향으로 형성된 다수의 게이트 라인 및 데이터 라인과, 상기 각 화소영역에 형성된 화소전극

을 포함하고, 상기 배선영역은 절연막 개재 하에 수직 구조로 형성된 적어도 2개의 배선층을 포함하는 것을 특징으로 

한다.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하도록 한다.

도 6a 내지 도 6f는 본 발명에 따른 다결정 실리콘 박막트랜지스터용 액정표시패널의 제조방법을 설명하기 위한 단면

도이고, 도 7 내지 도 11은 본 발명의 실시예에 따른 제 1 내지 제 4 실시예를 설명하기 위한 구조도이다.

도 6a 내지 도 6f를 참조하여 다결정 실리콘 박막트랜지스터용 액정표시패널의 단면은 다음과 같다. 도면상에는 하나

의 단위픽셀을 기준으로 그 제조공정을 도시하였다.

도 6a에 도시한 바와 같이, 유리기판(201) 상에 화학기상증착법을 이용하여 실리콘 산화막(SiO2) 재질의 버퍼층(202

)과 비정질 실리콘층(a-Si:H)(203)을 순차적으로 형성한다. 상기 버퍼층(202)은 유리기판의 불순물 성분이 비정질 

실리콘층(203)으로 확산되는 것을 방지한다.

다음, 도 6b에 도시한 바와 같이 상기 비정질 실리콘층을 결정화하여 다결정 실리콘층(206)을 형성한다.

상기 결정화하는 방법 중 최근 들어 에너지원을 레이저로 하여 실리콘 결정의 측면성장을 유도하여 거대한 단결정 실

리콘을 제조하는 SLS(sequential lateral solidification)(연속적인 측면 고상화 라함.)기술이 제안되고 있다.

상기 SLS 기술은 실리콘 그레인이 액상 실리콘과 고상 실리콘의 경계면에서 그 경계면에 대하여 수직 방향으로 성장

한다는 사실을 이용한 것으로, 레이저 에너지의 크기와 레이저빔(laser beam)의 조사범위의 이동을 적절하게 조절하

여 실리콘 그레인을 소정의 길이만큼 측면성장 시킴으로서 비정질 실리콘 박막을 결정화시키는 것이다.

다음, 도 6c에 도시된 바와 같이, 상기 다결정 실리콘층(206)을 섬모양으로 패터닝한 다음, 상기 다결정 실리콘층(20

6)을 포함한 기판 전면에 실리콘 산화막 또는 실리콘 질화막 재질의 게이트 절연막(207)을 형성한다. 이후, 상기 게이

트 절연막(207) 상에 금속층을 스퍼터링(Sputtering)법 등을 이용하여 게이트 전극(208)을 형성한다.

이어, 도 6d에 도시한 바와 같이, 상기 게이트 전극(208)을 마스크로 하는 이온주입 공정을 통해 상기 게이트 전극(20

8) 양측의 다결정 실리콘층(206)에 n+ 이온을 주입하여 소스/드레인 영역을 형성하고, 상기 게이트 전극(208)을 포

함한 기판 전면에 층간절연막(209)을 형성한다.

이어서, 도 6e에 도시한 바와 같이, 상기 n+ 이온이 도핑된 다결정 실리콘층(206)의 소정영역이 노출되도록 층간절

연막(209)과 게이트 절연막(207)을 식각하여 비아 홀(Via hole)을 형성하고, 상기 비아 홀이 충분히 채워지도록 금속

층을 적층한 후, 패터닝하여 소스/드레인 전극(210, 211)을 형성한다. 다음 기판 전면에 제 1 절연막(212) 및 제 2 절

연막(213)을 차례로 증착한다.

다음 도 6f에 도시된 바와 같이, 상기 제 1 절연막(212) 및 제 2 절연막(213)을 상기 드레인 전극(211)이 소정부분 노

출되도록 식각하고, 상기 식각부위에 드레인 전극(211)과 콘택하는 화소전극(214)을 형성한다.

이와 같은 구조의 단위픽셀이 복수 개로 조합되어 도 3과 같은 화상표시영역을 이룬다.

상기 제조 공정에서 금속(Metal)층으로는 게이트 전극(208), 소스/드레인 전극(210, 211), 화소전극(214)이 사용되

며, 도면에 도시하지 않았지만, 반사형 액정표시패널에 있어서 반사전극용 금속층도 하나의 금속층으로 사용된다.

이때, 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 다수의 금속층을 상기 절연기판(201)에 형성할 때, 도 4에서 설명된 복수개의

신호 라인(S1-Sn)을 상기 다수의 금속층을 이용하여 삼차원적으로 배선 구조를 형성함으로써, 종래의 문제점이었던 

화상표시영역 이외의 부가면적 증대를 방지할 수 있다.

도 7은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 다결정 실리콘 박막트랜지스터용 액정표시패널의 배선 구조를 도시한 것이다.

도시된 바와 같이, 절연기판(201)상에 절연막(400, 402) 개재 하에 다층의 수직 구조로 형성된 다수의 금속 배선(30

0a, 300b)이 서로 대향하여 형성되어 있다. 상기 다수의 금속 배선(300a, 300b)은 도 4의 다수의 데이터 라인(45)에 

신호를 인가하기 위한 복수개의 신호 라인(S1-Sn)이다.

상기 상 하층의 다수의 금속 배선(300a, 300b)은 서로 다른 금속층을 사용한다. 다시 말해서, 금속 배선(300a)이 도 

6e의 드레인 전극(211) 형성시의 금속층이라면, 금속 배선(300b)은 도 6f의 화소전극(214) 형성시의 금속층으로 이
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루어진다.

또한, 상기 금속 배선(300a, 300b)은 도면에서 2개의 층으로 형성되어 있는 것으로 도시되어 있지만, 게이트 라인 형

성 시의 금속층을 이용하여 3개의 층으로 형성할 수 있으며, 아울러, 상기 반사용 액정표시패널에 있어서는 상기 반사

용 금속층을 이용하여 4개의 층으로도 형성할 수 있다. 또한 이에 한정하지 않고, 또 다른 금속층을 이용하여 다수의 

층으로도 상기 신호 라인을 형성할 수도 있다.

이와 같이 복수개의 신호 라인(S1-Sn)을 절연막 개재하에 수직적으로 형성하면, 화상표시 영역 이외의 배선 영역을 

최소화할 수 있고, 이로 인해 액정표시패널 사이즈가 줄어들어 제품 경쟁력을 높일 수 있다.

하지만, 상기 제 1 실시예에서의 배선 구조에 있어서는 상기 금속 배선(300a, 300b)이 서로 대향하여 형성되어 있으

므로 금속 배선(300a, 300b)간에 신호 간섭 및 절연막 파괴로 인한 전기적 단락이 발생할 수 있다.

도 8은 본 발명의 제 2 실시예로서, 도시된 바와 같이, 절연막(400, 402)을 사이에 두고 이웃하는 다수의 금속 배선(3

00a, 300b) 각각이 서로 오버랩되지 않도록 형성한다. 즉, 금속 배선(300a)의 일단부와 금속 배선(300b)의 타단부가 

이격될수 있도록 형성한다. 이는 상하 수직으로 마주보는 신호간의 간섭을 회피하는 구조이고, 또한 공정 불량으로 

인한 상하 배선간의 전기적 단락을 줄일 수 있는 배선 구조이다. 이때, 본 발명에 따른 제 2 실시예에서도 각 층의 배

선들이 인접한 층의 배선들과 서로 오버랩되지 않도록 다수의 층으로 배열할 수 있다.

도 9는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 배선 구조로서, 도시된 바와 같이 도 7의 배선 구조를 이용하여 절연막(404) 개

재 하에 상기 금속 배선(300a, 300b) 사이에 또 다른 금속층을 접지용 배선(500)으로 삽입한 구조이다.

일례로, 반사형 액정표시패널을 예를 들면, 상기 금속 배선(300a, 300b)을 드레인 전극용 금속층과 화소전극용 금속

층으로 형성하였다면, 상기 접지용 배선(500)은 반사전극용 금속층을 이용하여 형성할 수 있다.

또한, 상기 반사전극용 금속층이 도 6f의 화소전극(214) 상부에 형성되어 있다면, 상기 금속 배선(300a, 300b)을 드

레인 전극용 금속층과 반사전극용 금속층으로 형성하고, 상기 접지용 배선(500)은 화소전극용 금속층을 이용하여 형

성할 수도 있다.

이때, 접지용 배선(500)의 위치는 상하의 금속 배선(300a, 300b)의 중심과 일치하게 형성하며, 그 폭(D)은 상하의 금

속 배선(300a, 300b)의 폭(W)보다 동일하거나 그 이상의 폭을 갖게 한다.(D ≥W) 이러한 접지용 배선(500)을 이용

하여 상하 수직으로 마주보는 신호간의 간섭을 회피할 수 있다.

또한, 상기 접지용 배선(500)을 도 10과 같이, 플레이트(Plate) 형상으로 형성하여 신호간의 간섭을 근본적으로 차단

할 수 있다.

상기와 같은 구조의 액정표시패널은 상기 각 층의 배선들을 신호전달을 위한 신호전달용 배선과 접지용 배선으로 구

분하여 서로의 층마다 교차하여 형성함으로써 신호 간섭을 방지할 수 있다.

다음, 도 11은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 배선 구조이다. 도시된 바와 같이 도 8의 배선 구조를 이용하여 도 10과 

같은 플레이트 형상의 접지용 배선(600)을 상기 금속 배선(300a, 300b) 사이에 삽입한 구조로서, 신호간의 간섭을 근

본적으로 차단할 수 있는 구조이다.

상술한 실시예에서는 전술한 바와 같이, 두 개의 금속 배선(300a, 300b)을 일례를 들어 설명하였지만, 그 이상의 다

층의 금속 배선을 수직적으로 절연막 개재하에 형성함으로써, 불필요한 부가 면적을 줄일 수 있다.

또한, 본 발명의 실시예에서는 데이터 라인에 신호를 인가하는 신호 라인을 예를 들어 설명하였지만, 게이트 라인에 

신호를 인가하는 신호라인을 상술한 바와 같은 다층의 수직 구조를 갖는 배선 구조를 형성함으로써, 신호 라인의 증

가에 따른 부가 면적의 발생을 방지할 수 있다.

이상에서 설명한 본 발명은 상술한 실시예 및 첨부된 도면에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나

지 않는 범위내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 

가진 자에게 있어 명백할 것이다.

발명의 효과

상술한 다결정 실리콘 박막트랜지스터용 액정표시패널은 다음과 같은 효과가 있다.
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첫째, 액정표시패널 상에 형성되는 전기적 배선을 수직적으로 다층화하여 액정표시패널의 사이즈를 줄임으로써, 화

상표시 영역 이외의 배선 영역을 최소화하여 제품 경쟁력을 높일 수 있다.

둘째, 전기적 배선간에 접지용 배선을 삽입하여 수직으로 맞선 배선 간의 신호 간섭을 없앨 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
화상을 표시하는 화상표시영역과 상기 화상표시영역에 각 신호를 인가하기 위한 다수 개의 배선들이 배열되는 배선

영역을 포함하는 액정표시패널에 있어서,

상기 화상표시영역은 각 화소영역을 정의하기 위해 서로 수직한 방향으로 형성된 다수의 게이트 라인 및 데이터 라인

과, 상기 각 화소영역에 형성된 화소전극을 포함하고,

상기 배선영역은 절연막 개재 하에 수직 구조로 형성된 적어도 2개의 배선층을 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표

시패널.

청구항 2.
제 1항에 있어서,

상기 배선층들은 상기 게이트 라인, 데이터 라인 또는 화소전극의 금속층을 이용하여 형성됨을 특징으로 하는 액정표

시패널.

청구항 3.
제 2항에 있어서,

상기 배선층들은 반사형 액정표시패널에 있어서의 반사형 금속층을 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 액

정표시패널.

청구항 4.
제 2항 또는 제 3항에 있어서,

상기 각 층의 배선층들은 인접한 층의 배선층들과 서로 동일한 위치에 배열 됨을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 5.
제 2항 또는 제 3항에 있어서,

상기 각 층의 배선층들은 인접한 층의 배선층들과 서로 오버랩되지 않도록 배열됨을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 6.
제 4항에 있어서,

상기 각 층의 배선층들은 신호전달을 위한 신호전달용 배선층과 접지용 배선층으로 구분되는 것을 특징으로 하는 액

정표시패널.

청구항 7.
제 6항에 있어서,

상기 접지용 배선층은 절연막 개재하에서 상기 신호전달용 배선층 사이에 삽입되며, 상기 신호전달용 배선층과 동일 

형상을 갖는 것을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 8.
제 7항에 있어서,

상기 접지용 배선층은 상기 신호전달용 배선층들의 폭보다 적어도 더 넓은 것을 특징으로 하는 액정표시패널.
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청구항 9.
제 6항에 있어서,

상기 접지용 배선층은 절연막 개재하에서 상기 신호전달용 배선층 사이에 삽입되며, 플레이트(Plate) 형상을 갖는 것

을 특징으로 하는 액정표시패널.

청구항 10.
제 5항에 있어서,

상기 각 층의 배선층들은 신호전달을 위한 신호전달용 배선층과 접지용 배선층으로 구분되는 것을 특징으로 하는 액

정표시패널.

청구항 11.
제 10항에 있어서,

상기 접지용 배선층은 절연막 개재하에서 상기 신호전달용 배선층 사이에 삽입되며, 플레이트(Plate) 형상을 갖는 것

을 특징으로 하는 액정표시패널.
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专利名称(译) 液晶显示面板

公开(公告)号 KR1020040016222A 公开(公告)日 2004-02-21

申请号 KR1020020048490 申请日 2002-08-16

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 HONG SOONKWANG
홍순광

发明人 홍순광

IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/1345

CPC分类号 G02F1/1345 G02F1/13454 G02F2001/13629

代理人(译) 金勇
新昌

其他公开文献 KR100493381B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明涉及最小化附加表面的LCD面板，将LCD面板中使用的电路形成
为多个垂直层并且被浪费。并且，对于指示图像的显示面板区域，包括
形成在多条栅极线和数据线上的像素电极以及其中显示面板区域形成为
彼此垂直方向以便限定每个像素区域的每个像素区域。 LCD面板包括布
置有多条布线的布线区域，用于授权显示面板区域中的每个信号。布线
区域在间隔中插入绝缘层，并且LCD面板由形成有垂直结构的至少2个布
线层制成。它布置在相同位置，相同位置的布线层是相邻层。并且每层
的布线层被分类为用于信号转换的信号转换和接地线层的布线层。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/26f681f2-6813-4ac7-a35e-802105e27efb
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/031492885/publication/KR20040016222A?q=KR20040016222A

